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Sachverhalt und Antréage

Di e eur opéi sche Patentannel dung Nr. 88 710 055.0 wirde
mt der Entscheidung der Prifungsabteil ung vom

11. Juli 1994 aufgrund mangel nder erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 56 EPU) zuriickgew esen i m Hinblick
auf di e Dokumente

D2: WO- A-87 01 867, und
D1: US-A-4 038 677.

1. Der Beschwerdef uhrer (Annelder) legte am 12. Septenber
1994 Beschwerde ein und entrichtete di e Beschwerdegebihr
am gl ei chen Tag. Di e Beschwer debegr iindung gi ng am
11. Novenber 1994 ein.

I11. In der Erwi derung zum ersten Bescheid der Kammrer reichte
der Beschwerdef Uhrer mt Schrei ben vom 2. Juli 1999 neue
Anspriche 1 und 2 sow e neue Beschrei bungsseiten ein.

| V. Mt Schrei ben vom 20. Septenber 1999 stimmte der
Beschwer def Ghrer den i mzweiten Bescheid vom
29. Juli 1999 vorgeschl agenen Anderungen zu und
beantragte die Erteilung ei nes Patents aufgrund

f ol gender Unterl agen:

Anspr uche: Nr. 1 und 2, eingereicht mt Schreiben
vom 2. Juli 1999, mt den imBescheid vom
29. Juli 1999 vorgeschl agenen Anderungen
des Anspruchs 1, sowi e den im Schrei ben
vom 20. Septenber 1999 beantragten
Ander ungen des Anspruchs 1.
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Beschrei bung: Seiten 1, 1a, 2, eingereicht mt

Schrei ben vom 2. Juli 1999, mt den im
Bescheid vom 29. Juli 1999

vor geschl agenen Anderungen der Seiten 1la
und 2,

Seiten 3 und 4, urspringliche Fassung.

Fi gur en: Blatt 1/1, urspringliche Fassung.

Di e unabhéngi gen Anspriche 1 und 2 haben fol genden
Wortl aut:

"1.

Monolithisch integrierter, in Bipolar-Epitaxial-
Techni k ausgef Uhrter Leistungstransistor,

best ehend aus der Parall el schaltung ei ner

Vi el zahl einzel ner Transistorzellen, die jeweils
m ndestens einen Teiltransistor enthalten, wobei
in der Emtter-Kollektor-Strecke der

Teiltransi storen Brennstrecken (44/1, 44/2, ...,
44/ n) vorgesehen sind, dal die Brennstrecken

(4471, 44/2, ..., 44/ n) so dinensioniert sind,
dall beim Auftreten eines Defekts in ei nem
Teiltransistor (52/1, 52/2, ..., 52/n) bzw. in

ei ner Transistorzelle die dem betreffenen

Teil transi stor bzw. der betreffenden

Transi storzel l e zugeordnete (44/1, 44/2, ...,
44/ n) Brennstrecke abbrennt, dadurch

gekennzei chnet, dall di e Koll ektoren der

Tei l transi storen gegenei nander isoliert sind, dal3
di e Brennstrecken (44/1, 44/2, ..., 44/n) in die
Lei tungszuge (43/1, 43/2, ..., 43/n), welche den
Kol | ekt oranschl uR einer jeden Zelle mt demallen
Zel l en genei nsanen Leitungszug (41) fdr den
aulBeren Anschl u3 des Kol | ekt ors des Lei stungs-
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transi stors bzw. den Kol | ekt oranschl ul3 ei ner

jeden Zelle mt entsprechenden, nach aulen

f dhr enden Kol | ekt oranschl ul3fl ecken (41/1, 41/ 2,
., 41/ n) verbinden, geschaltet sind, dal} den

Teiltransistoren (52/1, 52/2, ..., 52/n)

Trei bertransistoren (54/1, 54/ X, ...) vorgeordnet

sind, und dal Wderstande (46/1, 46/ X, ...)

zwW schen den Basen der Treibertransistoren (54/1,

54/ X, ...) und der Sammrelleitung (85) fiur den

Basi sanschl uf3 des Lei stungstransi stors zum

Ent koppel n der kurzgeschl ossenen Basis-Enmtter-

Strecke einer zerstorten und kol l ektorseitig

abgetrennten Zell e gegen den i ntaktgebliebenen

Rest des Lei stungstransi stors angeordnet sind."

" 2. Monolithisch integrierter, in Bipolar-Epitaxial-
Techni k ausgef Uhrter Leistungstransistor,
best ehend aus der Parall el schal tung ei ner
Vi el zahl einzel ner Transistorzellen, die jeweils
m ndestens einen Teiltransistor enthalten, wobei
in der Emtter-Koll ektor-Strecke Brennstrecken
(44/1, 44/ 2, ..., 44/ n) vorgesehen sind, dal} die
Brennstrecken (44/1, 44/2, ..., 44/n) so
di mensioniert sind, dal beimAuftreten eines
Defekts in einem Teiltransistor (52/1, 52/2, ...,
52/ n) bzw. in einer Transistorzelle die dem
betreffenen Teiltransistor bzw. der betreffenden
Transi storzell e zugeordnete (44/1, 44/2, ...,
44/ n) Brennstrecke abbrennt, dadurch
gekennzei chnet, dalR di e Kol | ektoren der
Teil transi storen gegenei nander isoliert sind, dal
die Brennstrecken (44/1, 44/2, ..., 44/n) in die
Lei tungszige (43/1, 43/2, ..., 43/n), welche den
Kol | ekt oranschl u3 einer jeden Zelle mt demallen
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Zel | en genei nsanmen Leitungszug (41) fdr den

aulReren Anschl ul3 des Kol | ektors des Lei stungs-

transi stors bzw. den Kol |l ekt oranschl u3 ei ner

jeden Zelle mt entsprechenden, nach aulen

f ihrenden Kol | ekt oranschl ul3fl ecken (41/1,

41/ 2,

., 41/ n) verbinden, geschaltet sind, dal3 den

Teiltransistoren (52/1, 52/2, ..., 52/n)

Trei bertransistoren (54/1, 54/ X, ...) vorgeordnet

sind, und dalR Wderstande (45/1, 45/X,

-)

zwW schen den Basen der Teiltransistoren (52/1,

52/ X, ...) und den Em ttern der Treiber-

transistoren (54/1, 54/ X, ...) zum Ent koppel n der

kur zgeschl ossenen Basis-Em tter-Strecke einer

zerstorten und kol l ektorseitig abgetrennten Zelle

gegen den intaktgebliebenen Rest des
Lei stungstransi stors angeordnet sind."

Ent schei dungsgr inde

2791.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Anspruch 1 ergibt sich aus den Merknmal en der
ursprungl i chen Anspriche 1 und 8 und dem Mer kmal

auf

Seite 2, Zeilen 18 - 21 der urspringlich eingereichten

Anmrel dung. Anspruch 2 besteht aus ei ner Konbi nation der

urspringl i chen Anspriche 1 und 10 mt der oben genannten

Zitatstell e der Annmel dung. Damit sind die Erfordernisse

des Artikels 123 (2) EPU erfillt.

Erfinderische Tatigkeit
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Der einzige unstrittene Punkt in der vorliegenden
Beschwerde ist die erfinderische Tatigkeit.

Ei n Lei stungstransi stor nach dem Oberbegriff der beiden
Anspriuche 1 und 2 ist aus dem Dokunment D2 bekannt (siehe
D2, Figuren 1 und 6, Seite 3, 2. Absatz - Seite 4,

1. Absatz): In bezug auf Figur 1 wird ein in Bipolar-

Epi t axi al - Techni k ausgef Ghrter Leistungstransistor 5
beschri eben, wo zwi schen dem Em tter jeder Transistor-
zel l e und dem genei nsanen Em tteranschl ul3 der

Transi storzellen eine erste Brennstrecke 6 vorgesehen
ist. Die erste Brennstrecke brennt bei einem Kurzschl uf3
ei ner Transistorzelle durch und trennt damt die defekte
Transi storzell e aus dem Kol | ektor-Em tterstronpfad. Um
di e kurzgeschl ossene Basis-Emtter-Strecke einer
zerstorten und emtterseitig abgetrennten Transi stor-
zel l e gegen den intaktgebliebenen Rest des Leistungs-
transistors zu entkoppeln, liegt eine zweite
Brennstrecke 7 zwi schen der Basis jeder Transistorzelle
und dem genei nsanen Basi sanschlul3. Die zweite
Brennstrecke wird imFehlerfall mttels eines
spannungsgest euerten Schalters 9 (z. B. ein Thyristor)
dur chgetrennt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich vom
bekannt en Lei stungstransi stor dadurch, dal

(a) die ersten Brennstrecken in der Kollektorleitung
statt in der Emtterleitung angeordnet sind;

(b) di e Kol | ektoren der einzel nen Transistorzellen
gegenei nander isoliert sind, wihrend das
Bauel ement nach Dokunment D2 anschei nend ei ne
all en Transi storzell en genei nsane Kol | ekt or zone
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auf wei st ;

(c) j eder Transistorzelle ein Treibertransistor
vorgeordnet ist, widhrend bei dem bekannten
Bauel enment kei ne Trei bertransi storen of fenbart
sind; und

(d) di e Ent koppl ung ei ner defekten Zelle vom Rest des
Lei stungstransi stors durch Wderstande zw schen
den Basen der Treibertransi storen und der
Sammel | eitung fur den Basi sanschl uf3 erfol gt,
wahrend bei dem bekannten Bauel enent der
spannungsgest euerte Schal ter zusammen mit der
zwei ten Brennstrecke zu di esem Zweck vorgesehen
i st.

Der Gegenstand des unabhangi gen Anspruchs 2 unter-

schei det sich vom bekannten Lei stungstransi stor durch

di e obengenannten Merkmal e (a) bis (c) und dadurch, dal3

(d") di e Ent koppl ung einer defekten Zelle vom Rest des
Lei stungstransi stors durch Wderstande zw schen
den Basen der Transistorzellen und den Emttern
der Treibertransistoren erfolgt, wahrend bei dem
bekannt en Bauel enent der spannungsgesteuerte
Schal ter zusamen mit der zweiten Brennstrecke zu
di esem Zweck vorgesehen i st.

Der Transi stor nach Dokunment D2 hat die Nachteile, dal3
ei ne Anordnung von Brennstrecken in der Emtterleitung
ei nes Lei stungstransi stors bei besonderen Anwendungen

ni cht i mrer erwinscht oder sogar zul &ssig ist und dald
der erforderliche Basisstromzum Steuern des

Lei stungstransi stors relativ hoch ist. Aul3erdem w rd der
Auf bau des Bauel enents nach Dokument D2 durch eine
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zweite Brennstrecke und ei nen spannungsgest euerten
Schalter fur jede Transistorzelle als aufwendig
angesehen. Somt werden die zu | 6senden Aufgaben darin
gesehen, erstens einen Leistungstransistor mt einer
Anor dnung von Brennstrecken herzustellen, der auch fur
Ausf Uhrungsf or nen ei ngeset zt werden kann, wo
Brennstrecken in den Emtterl eitungen des Transistors

ni cht zul assig sind. Dieser Leistungstransistor sollte
zusat zl i ch ei ne Reduktion des erforderlichen Basisstrons
sow e ei nen noglichst verei nfachten Auf bau aufwei sen.

Ungeacht et der Frage ob ein Fachmann, der vor der ersten
Tei | auf gabe steht, ohne weiteres in der Lage sein wirde,
den Lei stungstransi stor aus D2 durch die Merkmale (a)
bis (c) zu nodifizieren, ist die Kammer der Auffassung,
daR der Fachmann bei der Lo6sung der weiteren

Tei | auf gaben ni cht ohne erfinderische Leistung zu den
Merkmal en (d) bzw. (d') gel angen wirde: We in der

angef ochten Entschei dung festgestellt wurde, werden
vorgeschaltete Trei bertransistoren i m Stand der Techni k
al s Ubliche MaBnahnen gesehen, um den erforderlichen
Basi sstrom zu reduzieren. Die Erkenntnis, dalR be

Vor handensei n vorgeschal teter Trei bertransi storen
(Merkmal (c)) lediglich ein Wderstand entweder an der
Basis (Merkmal (d)) oder amEmitter (Merkmal (d')) des
jewei ligen Trei bertransi stors genigt, um ei ne
ausr ei chende Ent koppl ung ei ner defekten Zelle zu

bew rken, ist aber aus keinemder zitierten Dokunmente zu
ent nehnmen. Di e Kammer sieht daher im Gegensatz zu der

Pr Gf ungsabt ei | ung, dall di ese zusatzliche Wrkung des
Merkmal s (c) zu einer Vereinfachung des Lei stungs-

bauel enments fihrt. D es bedeutet, dalR es nicht als
nahel i egend angesehen werden kann, die i m Dokunment D2
vor gesehenen spannungsgest euerten Schalter und zweiten
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Brennstrecken durch ei nen Wderstand zu erset zen.

Di e Gegenst ande der unabhangi gen Anspriche 1 und 2

beruhen somt gegentber dem zitierten Stand der Technik

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuriuckverw esen mt

der Anordnung,
Unt er | agen:

Anspr tche:

Beschr ei bung:

Fi gur en:
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ein Patent zu erteilen aufgrund fol genden

Nr. 1 und 2, eingereicht mt Schreiben
vom 2. Juli 1999, mt den imBescheid vom
29. Juli 1999 vorgeschl agenen Anderungen
des Anspruchs 1, sowi e den im Schrei ben
vom 20. Septenber 1999 beantragten

Ander ungen des Anspruchs 1.

Seiten 1, la, 2, eingereicht mt

Schrei ben vom 2. Juli 1999, mt den im
Bescheid vom 29. Juli 1999

vor geschl agenen Anderungen der Seiten 1la
und 2,

Seiten 3 und 4, urspringliche Fassung

Blatt 1/1, urspringliche Fassung.
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Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzender

D. Spigarelli R K. Shukl a
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